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7S Min Max Min Max
A 135 175 0.053 0.069
A1 0.1 0.25 0.004 0.01
A2 135 155 0.053 0.061
b 0.33 0.51 0.013 0.02
c 0.17 0.25 0.006 0.01
47 5.1 0.185 0.2
E 38 4 0.15 0.157
E1 58 6.2 0.228 0.244
e 1.270(BSC) 0.050 (BSC)
L 0.4 127 0.016 0.05
0 0° g° 0° g
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